Powierzchniowe Kotwiczenie Wirow
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Kotwiczenie wiréw na nieregularnosciach powierzchni jest zjawiskiem, ktére moze bardzo
silnie modyfikowa¢ zaréwno dynamiczne jak i statyczne wlasno$ci nadprzewodnikéw. Dotyczy to
zwlaszcza dobrej jako$ci monokrysztatow nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych, w ktérych
sita kotwiczenia powierzchniowego dominuje nad kotwiczeniem objgtosciowym. W takim
przypadku sie¢ wiréw jest kotwiczona tylko na powierzchni, podczas gdy we wnetrzu
nadprzewodnika wykazuje ona wtasno$ci cieczy. Dynamiczna odpowiedz takiego uktadu w polu
magnetycznym posredniej czgsto$ci jest bardzo ztozona i charakteryzuje si¢ migdzy innymi
wystepowaniem dwéch modéw drgan opisanych przez Sonina [1]. Natomiast w zakresie niskiej
czgstosci odpowiedZz nadprzewodnika jest czysto indukcyjna i zwigzana z wartoscia jego
powierzchniowych pradéw krytycznych [2], a w drugim skrajnym przypadku — w zakresie
wysokich czgstosci, odpowiedz ta jest taka jak dla swobodnej cieczy wiréw [3].

Bardzo efektywna a czesto jedyna technika badan powyzszych zjawisk jest metoda
zespolonej impedancji powierzchniowej, ktéra réwniez zostanie oméwiona podczas niniejszego

wystapienia.
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